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LC897390K 
 
 
LC897390Kは、DVD記録用LSIである。 
 
特長 
DVD Recording/Playback Functions 
・DVD-ROM 再生最大16倍速 
・DVD±R/RW 記録最大5倍速 
・DVD-ROM Clock再生PLL(Read Channel)内蔵 
・DVD-ROM 再生ECC/EDC decoder,Bit De-scrambler 
・DVD＋/－R/RW Wobble/LPP 記録Clock生成 PLL内蔵 
・DVD＋/－R/RW ECC/EDC Encoder,Bit Scrambler 
・DVD－R/RW LPP Decoder(Pre-recorded Data read) 
・DVD＋R/RW ADIP Decoder(Pre-recorded Data read) 
・DVD＋/－R/RW Header(ID,CPR_MAI)Generator and Zero Padding機能 
・Write Strategy解像度 T/40 support 
・2k/32k/0-Linking support 
・Blank-area検出機能(未記録area検出) 
・LPP/Data 基準による1clock単位の任意位置からの記録開始 
・LPP/Data 基準による1clock単位の任意のEncode data位置設定機能 
・BCA read 
・DVD Multi-block Host転送/受信 
・CSS認証、Bus Scrambler 
 
CD Recording/Playback Functions 
・CD-R/RW W32×/RW24×/R48× support 
・CD-ROM Data,Subcoding DataのEncoding/Decoding 
・BURN-ProofTM* 
 
・CD Analog Audio Out,Digital Audio Out 
・一括転送,Multi-block Host転送/受信 
・Write Strategy解像度 T/32 
 

* BURN-Proofは三洋電機株式会社の商標である。 
次ページへ続く。 
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前ページより続く。 
Common Functions 
・Wait信号によるMCUからの16/32/64kB Page-buffer Direct access 
・ATAPI PIO 16.6MB/s,Multi Word DMA 16.6MB/s,Ultra DMA 33MB/s(max) 
・SDRAM 外付け最大128Mbit 
・X’tal 33.8688MHz 
・LQFP-256 pin 
・電源:I/O 3.3V,内部2.5V 
 
絶対最大定格/VSS=0V 

項目 記号 条件 定格値 unit 

VDD25 max Ta≦25℃ －0.3～＋3.6 V 最大電源電圧 

VDD33 max Ta≦25℃ －0.3～＋4.6 V 

VI25,VO25 Ta≦25℃ －0.3～VDD25＋0.3 V 入出力電圧 

VI33,VO33 Ta≦25℃ －0.3～VDD33＋0.3 V 

入力電圧 VI33 Ta≦25℃ －0.3～＋5.8*1 V 

最大許容損失 Pd max Ta≦70℃ 1 W 

動作周囲温度 Topr  0～＋70 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －55～＋125 ℃ 

半田耐熱(端子のみ)  10秒間 235 ℃ 
*1:5V耐圧対応端子のみ 
 
許容動作範囲/Ta=－30～＋70℃,VSS=0V 

項目 記号 条件 min typ max unit 

[IO Cell 3.3V電源] 

電源電圧 VDD33  3.0 3.3 3.6 V 

入力電圧範囲 VIN  0  VDD33 V 

[IO Cell 3.3V電源](5V耐圧対応端子) 

電源電圧 VDD33  3.0 3.3 3.6 V 

入力電圧範囲 VIN  0  5.5 V 

[内部Cell 2.5V電源] 

電源電圧 VDD25  2.3 2.5 2.7 V 

入力電圧範囲 VIN  0  VDD25 V 

 
電気的特性 
直流特性:入出力レベル/Ta=0～＋70℃,VSS=0V,VDD=3.0～3.6V 

項目 記号 条件 min typ max unit 

入力高レベル電圧 VIH 2.2   V 

入力低レベル電圧 VIL 

TTL対応 

  0.8 V 

入力高レベル電圧 VIH 2.2   V 

入力低レベル電圧 VIL 

TTL対応 

プルアップ抵抗付   0.8 V 

入力高レベル電圧 VIH 2.4   V 

入力低レベル電圧 VIL 

TTL対応 

シュミット   0.8 V 

入力高レベル電圧 VIH 0.75VDD33   V 

入力低レベル電圧 VIL 

CMOS対応 

シュミット   0.15VDD33 V 

次ページへ続く。 
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前ページより続く。 
項目 記号 条件 min typ max unit 

10/33VDD33  32/33VDD33 V アナログ入力電圧 VANI  

1/6VDD33  5/6VDD33 V 

出力高レベル電圧 VOH IOH=－2mA VDD－0.8   V 

出力低レベル電圧 VOL IOL=2mA   0.4 V 

出力高レベル電圧 VOH IOH=－4mA VDD－0.8   V 

出力低レベル電圧 VOL IOL=12mA   0.4 V 

出力高レベル電圧 VOH IOH=－12mA VDD－0.8   V 

出力低レベル電圧 VOL IOL=12mA   0.4 V 

出力高レベル電圧 VOH IOH=－8mA VDD－0.8   V 

出力低レベル電圧 VOL IOL=8mA   0.4 V 

出力高レベル電圧 VOH IOH=－4mA VDD－0.8   V 

出力低レベル電圧 VOL IOL=4mA   0.4 V 

出力高レベル電圧 VOH IOH=－16mA VDD－0.8   V 

出力低レベル電圧 VOL IOL=16mA   0.4 V 

出力低レベル電圧 VOL IOL=8mA   0.4 V 

出力低レベル電圧 VOL IOL=1mA   0.4 V 

 10/33VDD33  32/33VDD33 V アナログ出力電圧 VANO 

 1/6VDD33  5/6VDD33 V 

入力リーク電流 IIL VI=VSS,VDD －10  ＋10 µA 

出力リーク電流 IOZ HiZ出力時 －10  ＋10 µA 

 50 100 200 kΩ プルアップ抵抗 RUP 

 7 10 13 kΩ 

プルダウン抵抗 RDN  7 10 13 kΩ 

 
外形図 
unit:mm 
3284
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